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摘要(译)

一种硅基OLED显示芯片像素电路结构。像素电路结构至少有读入PMOS
管、PIP电容器、驱动PMOS管、写出PMOS管、地线保护PMOS管、视
频数据串行位线、同时连接PIP上电极连线和驱动PMOS管源极连线的电
源线、通过地线保护PMOS管漏极连线与所述地线保护PMOS管漏极相
连接的OV地线、通过读入PMOS管栅极连线与所述读入PMOS管栅极相
连接的正相行选通线、通过写出PMOS管栅极连线与所述写出PMOS管
栅极相连接的负相行选通线、与驱动电极连接线相连接的OLED发光层驱
动电极。本实用新型降低了生产成本，降低了控制驱动电路的重量和空
间体积。
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